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e n
KESPANA
por VEINTE afios
a nombre de GOMPAGNIE POUR LA ¥ABRICATION DES COMPTEURS ET
MATERTEL D°USINES A GAZ, entidad francesa, establecida en

12 Place des Etats-Unis, Montrouge, (Bena), lrancia,

ors
¥ " UN TUBO ANALIZADOR DE TELEVISION",-

El presente invento, sistema rritz Schroeter, tiene
por objeto un tubo eiectrénico analizador de imégenes de televi-
8idén gue da una buena sensibilidad y tiene forma especialmente
adecuada para la utilizacibn,.-

5 ) El blanco acumulador representado en la figura anexa,

que sblo se da a titulo de ejemplo no limitativo, es una rejilla .
i

-1 =




"10

15

20

25

muy transparente y en extremo fina 1, que sostiene una pelicula
de sluminio o de glucinio 2 muy delgada; ¥ por consiguliente per-
meable con bastante facilidad a los electrones ripidos del haz
catddico 6 emitido por el cétodo 4 de un cafibn de electrones
adecuado.,- El movimiento de barrido normal del haz & es pro-
vocado por un sistema de desviacidén cualquiera, por ejemplo,
dos campos magnéticos cruzados excitados por las bobinas 5 re-
corridas por corrientes periddicas en forme de dientes de sierra,

El otro lado de la fina pelfcula 2 conectada con la
impedancia de salida 7 que controla, por la comunicecién 8, el
amplificador vfdeo, va depositada una capa también muy fina de
un buen aislador, por ejemplo, cuarzo o fluoruro de magnesio.-

Un dispositivo electrédnico clésico proyecta sobre 3,
como es sabido en los supericonoscopios, la imégen electrénica
engendrada por emisidn fotoeléctrica del cétodo transparente 9
sobre el cual ind?ce la imézen luminosa a transmitir rocslizads
bor el objetivo 13,- Con preferencia, 9 es una aleacién fotosen
gible de antimonio-cesio bien conocida, preparada por ebapora-
cibn Sb y sensibilizacién ulterior a los vapores de Cs.- Los
fotoelectrones emitidos por 9 son acelerados por el bampo del
énodo cilfndrico 10 y la rocaslizacién de la imdgen electrdnica
en 3 se hace por medio de la bobina de concentrécién magnética
1l.- Los elementos 12 y 14 son fuentes de tensién eléctrica
convenientes, representadas aquf por baterias.-

En el intervalo‘de dos barridos sucesivos, y por tanto
normalmente, Gurante 1/25 de seg., el transporte de imigen de 9

a 3 ascumula, en la capa aisladora 3, cargas en funcibn de la
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jluninacién de cada elemento de imdgen.- Serdn carges positi-
vas si la tensién aceleradora de los fotoelectrones es tal que
la emisidn secundaria sea mé fuerte que la unidad.- ror ejem-
plo, la tensidn entre 10 y 9 es del orden de 1000 a 300U voltios.
Los elementos de 3, suficientemente bombardeedos (correspondieﬁ-
tes a las partes fuertemente iluminadas de la imégen Sptica)
tienden a aproximarge al potencial de equilibrio de la emisién
secundaria, es decir, a un potenclal que supera en algunos vol-
tios el del Anodo 10U,~ #s el periodo de acumulacidn.-

Bl barrido se hace por los electrones del haz 6 dota-
dos de una velocidad considerable que les permite atravesar la
peliculs metdlica 2 y penetra hasta la superficie de la capa de
aislador 3.~ Esta velocidad corresponde, a titulo de ejemplo,
a 10.000 voltios.-

Se ha comprobado que, en estas condiciones de funcio-

namiento, la parte de la capa 3 atravesada por el haz, se vuel-

Ve instanténeaménte conductora, al paso que los elementos ve-

cinos conservan su poder aislador.- Pero en cuanto el haz ha
dejado el elemento en cuestién, el poder aislador de éste em~
pieza a restablecerse con una constante de tiempo Que es fun-
ciég de la sustancia utilizada, de .Bw: naturaleza quimica, de
su grueso, de sus propiedades dieléctricas Y del tratamiento
especial que precede a su formacién definitiva.- Se ha com-
probado en ensayos gue se puedevobtener una constante de tiempo
pequefia con relacién a 1/25 de seg.- Es, pues, posible que  .la
scumulacién del efecto fotoelectrico en 3 recomience bastante

pronto después del barrido para ser eficaz.-
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La produccién instanténea de un casi corto-circuito
en el elemento de 3 expuesto al impacto del haz 6, da la po-
sibilidad de producir una sefial video muy intensa si la pelf-
culs 2 est& polarizads muy negzabtivamente con relacidn al &nodo
10, pero sin embargo sin salir de los limites requeridos parsa
evitar toda accién desfocalizadora de esta tensidn negativa
sobre los fotoelectrones del transporte de imigen.-

Admitiendo que esta tensidn polarizadora de 2 con
relacibén a 10 sea de - 30 voltios y que los potenciales acu-
mulados en la superficie aisladora de 3 (herida por los foto-.
electrones) se aproximen al del Anodo 10, habri una diferen-
cia de potencial de 30 voltios entre esta superficie de 3 y
Qe De esto resulta que la carga positiva acumulada en 3
debe retener, elemento por elemento, una cantidad equivalen-
te de c¢lectricidad nezativa, simplemente por influencia elec-
trostética.- En el momento del barrido del elemenﬁo en
cuestibn, esta tensidn desaparece a consecuencia de la fuerte
conductibilidad provocada, de la manera explicada més aﬁriba,
en la seccidn de dicho elemento.- Bn efecto, la bateria 12
debe, pues, enviar scbre la pelicula 2 una cantidad de elec—‘
tricidad negativa igual a la que acaba de desaparecer, con
el fih de compensar la pérdida.- hste impulso es el que
produce la sedial video en la impedancia 7.- Bs tanto més
fuerte cuanto més positiva era la tensién aislada en la su-
perficie de % con relacién al potencial negativo mantenido en
2 por la bateria 12.-

L.a consecuencia del casi corto-circuito del elemen-
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to de 3 herido por los electrones del haz 6 es la restitucién

a la superficie de 3 de un potencial préximo al de 2.- Este
potencial se mantiene en 3 y representa, - a condicién de que
la conductibilidad engendrada desaparezca con bastante rapi-

dez en cuanto el haz deja el elemento, - el potencial de par-

tida para la nueva acumulacién del efecto de la emisién secun

daria sobre 3, provocada por los fotoelectrones acelerados
gue coantinuan llezando de Y.- #ista acumulacién dura hasta
el barrido siguiente que pasa por el mismo sitio, o sea duran
te una fraccibn mé&s o menos considerable de 1/25 de segundo.-

Una modificacidén posible cel blanco 1, 2, 3 se ob-
tiene del Siguienbe‘modo:

#sn vez de provocar en la capa aisladora % una
especie de corto-circuito por la penetracién de electrones
abundantes, podré ser interesante utilidar la fotoresigstencia
de sustancias tales como los sulfuros o los'seleniuros de
ciertos metales, por ejemplo, plomo, bismuto o cadmio.- Asf
es que el udB, sulfuro de cadmio, tiene lea propiedad de cam~
biar su resistencia electrica bajo la accidn de la luz en 1f{~-
mites en extremo amplios, pasando del estado aislador en la
oscuridad a uné_conductibilidad casl metélica bajo una ilumi-
nacibén muy fuerte.- *

Se transforma, pues, el sistema 1, 2, 3 del dibujo
con las sustituciones siguientest

La rejilla metfélica 1 que sirve de soporte mecénico

del primer sistems s al mismo tiempo la placa-sefial y a este

efecto estd conectada con la impedancia 7.~ Las mallas .de
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esta rejilla estdn llenas de una sustancia que emite fuerte
luminiscencia bajo el impacto del haz 6, perc con una rema-
nencia 1o més corta posible, tal como el 8xido de zinc o el’
6xido de calcio activado con cerio.-— Bl haz 6 desviado de
ls manera normal traza, pues, sobre la rejilia 1 una trama
luminosa.- Po? el lado opuesto se ha evaporado en la reji-
lla 1, en lugar de la capa de cuarzo o fluoruro de magnesio
%, una delgada capa de UdS que cubre Integramente toda la su-
perficie de 1, de manera que los fobtoelectrones del tranSpor—
te de imégen caen por bodas partes sobre el UdS aislante en
la oscuridad.- Habré, por consigzuiente, y de la manera in-
dicada més arriba, aéumulacién de cargas positivas en la su-
perficie del CdS expuesta a los fotoelectrones acelerados que
determinan en ella una enmisidén secundaria.- Pero en el mo-
mento del Parrido, el elemento de superficie barrido es fuér—
temente iluminado por la luz que el haz © produce en la capa
fluorescente,- En este lugar, la resistencia de la capa

del udB disminuye enseguida en una cantidad que corre3ponde
al casi corto-circuito local.- Kl elemento en cuestibn se
descarga, pues, sibitamente, y esta reaécién es la que repre-
senta la seflal video, como se ha expuesto més arribe.-

Bl Cd8 se ha elegido a titulo de ejemplo, y puede

reemplazarse por sustancias equivalentes que presenten el

fenbmeno de la fotoconductibilidad.- La calidad del blanco
puede mejorarse depositando en la superficie de la éapa foto-
resistente un mosaico metédlico, por ejemplo, plata que forma

islotes microscépicos bien aislados entre sf.-
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La emisién secundaria de estos islotes se aumenta
sensibilizando por oxidacién superficial y por el tratamiento
ulterior con vapores del cesio, como ya es sabido.- Al misg-
mo tiempo, dicha capa aumenta la absorcién de la luz residual
que atravesardi eventualmente la capa de CdS y que‘eXpondria
entonces al riesgo de actbuar sobre el fotocdtodo 9 en un sen-
tido indeseable, disminuyendo el contraste.-

La presente solicitud c¢ue corresponde a la presen-
tada en Francia con fecha 14 de Noviembre de 1.94%, bajo el
nlimero P.V. 580.724, se aéoge a los beneficios del articulé

51 del vigente #statuto-Ley sobre Propiedad Industrial,.-

- NOTA -

Los puntos de invenciép propia y nueva que Se pre-
sentan para gue sean objeto de la presente solicitud de Pa-
tente de Invencidn en Kspafia, por VEINTE afios, son los si-
guienteé:

19.- Un tubo electrénico analizador de imégenes
de televisién, que contiene un dispositivo clésico de trans-
porte de imigen, un cafidn de electrones répidos que produce

el haz explorador y una placa acumuladora sobre la cual se

provecta y luego se analiza la imégen elrectrénica dada por el

transporte de im&gzeni placa acumuladora que contiene esencial
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mente los elementos que siguen, dispuestos en el orden indi-
cados

1) una capa aisladora gue hace firente al fotocédto-
do del transporte de imlgen y sobre la cual los fotoelectro-
nes incidentes, animados de velocidad suficiente, crean, por
smisidn secundaria, un relieve de potencial en el sentido po-
sitivo conforme a la imfgen a transmitir.- Esta capa, bajo
el impacto de los electroneé de barrido, puede volverse per-
fectamente conductora}—

2) una pelfcula de un metal muy ligero (aluminio,
glucinio) polarizada negativamente con relacidén al &nodo del
transporte de imfzen, y conectada con una impedancia de cuyos
bordes se recoge la sefial videoj

3) {Hna rejilla metdlica muy fina y muy transperen—
te qQue sostiene la capa aisladora y la pelfcula metflica y
que nace frente al cafibén que suministra él haz explorador.-
Este haz de electrones rédpidos atraviesa la rejilla y la pell
cula metdlica, y hace conductora la zona explorada de la capa
aisladora, iszualando asf su potencial local a2l de la pelfcula
metélica, y dando nacimiento a la sefial vIdeo por escape de
esta carga en la impedancia de salidag-

4) en una variante de este dispositivo, la pelf-
cula metdlica es reemplazada por una capa de sustancia fluo-
rescente de pequefia remanencia (&xido de zinc, éxido de
calcio activado con cerio) y la capa aisladora es de sulfuro
de cadmio,rcuya conductibilidad se vuelve muy zrande bajo la

influencia de la luz producida por el impacto sobre la capa
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fluorescente de los electrones répidos del haz explorador.-
20,~ Un tubo analizador de televisidn,-

Tal vy como se ha descrito en la Memoria que antece-
de, ilustrado en el dibujo Que se acompaifia y para los fines
que se han especificado.-

La presente wemnoria consta de nueve hojas escritas

a mdquina por una sola de sus caras.,

1y 5EP.0S0
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